
設計・仕様について予告なく変更する場合があります。ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い,  それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願�
いします。なお,  本製品の安全性について疑義が生じたときは,  速やかに当社へご通知いただき,  必ず技術検討をしてください。�

開発の狙い�

特性／仕様�構造図／イメージ図�

品番呼称／品番体系�用途／使用例�

バリスタ�

HDMI用チップ形積層バリスタ�
超低静電容量タイプ　1005／1608 

商品レンジ拡大� ●業界・分野� AV

HDMI用超低静電容量チップ形積層バリスタ�

次世代AV映像インターフェイスであるHDMIの静電
気（ESD）対策�

●次世代AV映像インターフェイスであるHDMIの�
　静電気対策�

次世代AV映像インターフェイスHDMIに�
適用可能�
優れた静電気抑制効果�
（IEC61000-4-2 接触放電：5kV）�

特　長�

メッキ電極（Ni／Sn）による優れた実装性�

工業所有権数� 3件（出願中）�
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�
タイプ�

1005

1608

最大許容
回路電圧
［DC］

DC5V

DC5V

公称
バリスタ電圧

@1mA

80V

80V

静電容量
@1MHz

1.0pFmax.

1.0pFmax.

静電気耐量
IEC61000-4-2
［接触放電］

5kV

5kV

�
品　番�

EZJZ0V80010

EZJZ1V80010

品目記号� タイプ�
記号�

形状�
記号�

0：1005タイプ／1：1608タイプ

包装�
形態�

静電容量�
記号�

設計�
記号�

公称バリスタ電圧�

バリスタ適用時
品番:EZJZ0V80010（C:1pFmax.）�

HDMIアイダイヤグラムの比較 

■HDMIコンプライアンステスト例� 

低静電容量ツェナーダイオード�
（C:3pFmax.）�

W

T

半導体セラミックス

L

内部電極

中間電極（Ni）�

メッキ下地電極

外部電極（Sn）�L1

［mm］�

タイプ�

1005

1608

L

1.00 ± 0.05

1.6 ± 0.1

W

0.50 ± 0.05

0.8 ± 0.1

T

0.50 ± 0.05

0.8 ± 0.1

L1

0.2 ± 0.1

0.3 ± 0.2

TMDS Channel 0

TMDS Channel 1

TMDS Channel 2

TMDS CLOCKch. 

TMDS DDS etc.

Connector

HDMI IC1 1 1 1 1 1

1:EZJZ□V80010［1pFmax.］� 2:EZJZ□V800AA［3pFmax.］�

1 1

2 2


